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OEM: Texas Instruments Z-Diode 1N751 Datasheet

1N746 bis 1N759
Silizium-Zenerdioden

3,3 bis 12 V [ 400 mW
Garantierte Zenerimpedanz

Diese Elemente wurden fiir die meisten strengen MIL-Anforderungen entwickelt

Erhdltlich mit 5% und 10% Toleranz, Arbeits- und Lagertemperatur-
bereich —65° bis +175°C

Mechanische Daten
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Hermetischer Glasverschlul, Gewicht ca. 0,195 g.

Absolute Grenzwerte

Verlustlgistung bei 26 °C 400 mwW
Verlustleistung bei 150 °C 100 mW
Richtstrom bel 25 °C 230 mA,
Richtstrom bei 150 °C B5 mA,

Arbeits- und Lagerungs-Temperaturbereich —i65 °C bis +175°C
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OEM: Texas Instruments

Z-Diode 1N751

Datasheet

Elektrische Kennwerte

Typ uz* In rz Typ. TK  Spannungsbereich

lz=20mA Up=1YV Iz = 20 mA %/°C + 10 % + 5% A-Serie

W h i = ma

2%5* C 150° 2 (max.) min. AL, min, max.

1NT46 3.3 10 30 28 —0,062 297 3,63 3,135 3,465
THT4T 3,6 10 an 24 {0,055 324 3,96 3,420 3,780
1N748 39 10 30 23 —0,049 351 4,29 3,705 4,005
THT743 4.3 2 30 2 ={,036 3.87 4,73 4,085 4,515
1750 4.7 2 a0 19 —0,018 423 B AT 4 465 4,835
TMN751 5.1 1 20 17 =={,00:8 4,59 5,61 4 845 5,255
1752 5,6 1 20 1 0,006 5,04 6,16 5,320 5,880
1NT53 6,2 01 20 T +0,022 5,56 6,82 5,880 6,510
1N754 6,8 01 20 5 +0,035 6,12 7,48 6,460 7,140
TNTES 1.5 01 20 G +0,045 6,75 8,25 7125 7,875
1M756 B2 01 20 8 +0,052 138 9,02 7,780 8,610
1NTST 91 01 20 10 + 0,056 819 10,01 8,645 9,565
1NTS8 10,0 01 20 17 +0,080 9,00 11,00 9,500 10,500
1MTED 12,0 01 20 30 + 0,060 10,80 13,20 11,400 12,000

*10%; Zener-Spannungs-Toleranz
Fir + 5% spezifiziert 1NT746A bis 1NT59A.

" Typische Kurven
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OEM: Texas Instruments Z-Diode 1N751

Datasheet

Typische Kurven

Zener-Temperatur-Koeffizient als Funktion

der Zenerspannung
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Uz = Tenerspannung — ¥V

Bemerkung fir die Entwicklunu:

Iy — DurchlaBatrom — mA

DurchlaBverhalten

o 02 04 06 08 10

Uy = Durchlalspannung = ¥

Die Typen 1MN746 bis 1N759 erfilllen die MIL-T-19500A-Anforderungen wie angegeben:

Prifung Paragraph
Lotbarkeit 4.6.23
Temperatur-Zyklus 46,24
Feuchtigkeitsfestigkeit 4,6.26
Fall 4827
Schock 4,6.28

Prifung

Zentrifuge
Vibrationsbestandigkeit
Vibrationsgerausch
Reduzierter Druck
Salz-Sprihtest

Paragraph
4.6.29
4,6.30
46.31
4,6.32
4,6.35

Die einzelnen Dioden haben Spannungsverldufe, die mit dem Sperrstrom wechseln, wie in den Kurven

gezeigt ist.

Wenn eine Diode eine Zenerspannung bei —20 mA hat, die von dem gezelgten Wert abweicht, Ubertrage
man die folgenden Kurven in die neuen Werte oder verschiebe die Spannungsachse in bezug auf die
Ubertragung. Die max.-min. Kurven geben dann die einzelne Zenerspannungsstreuunyg bei verschiedenen

Stromwerten.
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Typische Kurven

Zener-StoBstrom (einmalig)
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Uz =1f(lz) Typ 1INT46
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Typische Kurven

Uz =1f(lz) TypiNTS2

a0
mitil,
T“--H“G-N
o
=
mltl,
i W4 TR

o
5153555759 6163 65
Ug — Zenerspannung — V

Uz = f(lz) Typ 1NT52

40
30
ikt =
[ Tu=10"E »
I m-—/ﬁ'f 1
[XH A
A AT max
.__..-" F I

]
A5 48 50 53 54 5,6 58 60
Uz = Zenarspannung — ¥

|

Uz = f(lz) Typ INTS2

Eep————— 100

To=25°C

Suy,
-

b
et

81

[

Ig = Zenerstram — A

7
FArri
I
[ /1o

i
I

. Fi

RE

g

1230 2836 44 B2 0 68"

Ug — Zenerspannung — V

Uz =f(lz) Typ1NT54

| Ty = 180°C

2
Iz = Zanersirom — mA

i
I
|

|1 L ff
o AAL

DA
 a k. I. J.,
4445 48 50 53 54 5,638
Uz = Zenerspannung — ¥

Uz =1(lz) Typ 1INT54

- it

it
[ ]
&2 64 486 63 7,0 72 TA T8
Uz — Zenerspannung — ¥

Uz =f(lz) Typ 1NT54

40
k]
imitil, L)
Ty = 110°C
0
0
11
- it :
. g
Faal] ) R a

6363 &7 &9 TN TATANT
Uz — Zenerspanaung — ¥

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability

T “

Iz = Zenaratrom = mA



OEM: Texas Instruments

Z-Diode 1N751

Datasheet

Uz = f(lz) Typ 1INT54
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